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하 스 하여 에 지  생산하는 극 닝  후막   압  단결    태양 지  한 평

 하 브리드 에 지 하 스  치에 한 것 다. 

러한 본 , 평  어 나 치  평 에 치 는 것 , 상  평  사 는

태양에 지  에 지  생산하는  태양 지; 평  어 상   태양 지  에 

치 는 것 ,  상 과 하 에 각각 복수 개  극  어  태  닝  극어 가 코 고, 상

 극어  에 연체가 코 어, 압 과  하여 상  평 에 하는 진동에 지

에 지  생산하는 극 닝  후막   압  단결  ; 상   태양 지  상  극 닝

후막   압  단결    연결 어 상  에 지  압  직 원  변 하는 

;  상    연결 어 상  직 원  하는 지;  포함하여 어, 상  평

에 하는 태양에 지  진동에 지  하 스 하여 에 지  생산  하여  치  공

할 수 게  특징  하는 극 닝  후막   압  단결    태양 지  한 평

하 브리드 에 지 하 스  치  술  지  한다. 

(72) 

재

경상남도 창원시 산  리 34  27, 209동
802 ( 주동, 프리빌리지)
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주

경상남도 양시 5  24 (내 동)
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특허청  

청 항 1 

평  어 나 치  평 (R)에 치 는 것 , 상  평 (R)  사 는 태양에 지

 에 지  생산하는  태양 지(110);

평  어 상   태양 지(110)  에 치 는 것 ,  상 과 하 에 각각 복수 개  

극(121)  어  태  닝  극어 (122)가 코 고, 상  극어 (122)  에 연체

(123)가 코  빛  과 가능한 한 재질  루어 , 상   태양 지(110)  에 치 라

도 상   태양 지(110)  통한 에 지 생산  가능하게 하 , 압 과  통해 상  평 (R)에 

하는 진동에 지  에 지  생산하는 극 닝  후막   압  단결  (120);

상   태양 지(110)  상  극 닝  후막   압  단결  (120)   연결 어 상

 에 지  압  직 원  변 하는 (130);  

상  (130)   연결 어 상  직 원  하는 지(140);  포함하여 어, 

상  평 (R)에 하는 태양에 지  진동에 지  하 스 하여 에 지  생산  하여  

치  공 할 수 게 , 

상  극 닝  후막   압  단결  (120)는, 

α-AlPO4, α-SiO2, LiTaO3, LiNbO3, SrxBayNb2O8, Pb5-Ge3O11, Tb2(MoO4)3, LiB4O7, CdS, ZnO, Bi12SiO20, Bi12GeO20,

AIN, PMN-PT, BaTiO3, KTaO3, KNbO3, NaNbO3  하나   특징  하는 극 닝  후막   압

 단결    태양 지  한 평  하 브리드 에 지 하 스  치.

청 항 2 

삭

청 항 3 

1항에 어 , 

상  극(121) ,

ITO, SnO2, ZnO, IZO, CNT, 그래핀  하나   특징  하는 극 닝  후막   압  단결

   태양 지  한 평  하 브리드 에 지 하 스  치.

청 항 4 

1항에 어 , 

상  연체(123)는, 

고  재   특징  하는 극 닝  후막   압  단결    태양 지  한

평  하 브리드 에 지 하 스  치.

  

 술  야

본  극 닝  후막   압  단결    태양 지  한 평  하 브리드 에 지[0001]

하 스  치에 한 것 ,  태양 지  극  닝  후막   압  단결   평

체 하여 각  나 치 등  평 에 치함  태양에 지 , 비나 람 등에 한 진동에

지  하 스 하여 에 지  생산하는 극 닝  후막   압  단결    태양 지  

한 평  하 브리드 에 지 하 스  치에 한 것 다. 
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 경  술

재 지  난  가 시키고 경 염  하는  연료  체하  하여 태양 지   루프[0002]

탑에 치하여 태양에 지  에 지  생산하여  다  치  원  사 하고 다. 

그러나 상 한 태양 지는 지  루프탑  사 는 태양에 지  에 지  생산하는 것[0003]

, 루프탑에 어지는 비나 루프탑  는 람 등에 한 진동에 지는 에 지  변  가능하는 에 지

원  하지 못하고 다. 

라  각   루프탑에 치 어 상 한 태양에 지  진동에 지   동시에 하 스 하여 욱 많[0004]

에 지  생산함    수 는 술에 한 연 가 필 하다. 

행 술 헌

특허 헌

(특허 헌 0001) 내 특허등 공보 10-1081478 , 2011.11.02.  등 . [0005]

(특허 헌 0002) 내 특허공개공보 10-2012-0004700 , 2012.01.13.  공개. 

 내

해결하 는 과

본  상 한  해 하  해  것 ,  태양 지  극  닝  후막   압[0006]

 단결   평  체 하여 각  나 치 등  평 에 치함  평  

하는 태양에 지  진동에 지  동시에 하 스 하여 에 지  생산할 수 는 극 닝  후막  

압  단결    태양 지  한 평  하 브리드 에 지 하 스  치  공하는  그 

다. 

과  해결 수단

상   달 하  한 본 에  극 닝  후막   압  단결    태양 지  [0007]

한 평  하 브리드 에 지 하 스  치는, 평  어 나 치  평 에 치 는

것 , 상  평  사 는 태양에 지  에 지  생산하는  태양 지; 평  어

상   태양 지  에 치 는 것 ,  상 과 하 에 각각 복수 개  극  어  태  

닝  극어 가 코 고, 상  극어  에 연체가 코 어, 압 과  하여 상  평

에 하는 진동에 지  에 지  생산하는 극 닝  후막   압  단결  ; 상

 태양 지  상  극 닝  후막   압  단결    연결 어 상  에 지

압  직 원  변 하는 ;  상    연결 어 상  직 원  하는 

지;  포함하여 어, 상  평 에 하는 태양에 지  진동에 지  하 스 하여 에 지  생

산  하여  치  공 할 수 게  특징  한다. 

상  극 닝  후막   압  단결  는, α-AlPO4, α-SiO2, LiTaO3, LiNbO3, SrxBayNb2O8, Pb5-[0008]

Ge3O11, Tb2(MoO4)3, LiB4O7, CdS, ZnO, Bi12SiO20, Bi12GeO20, AIN, PMN-PT, BaTiO3, KTaO3, KNbO3, NaNbO3  하

나   특징  한다. 

상  극 , ITO, SnO2, ZnO, IZO, CNT, 그래핀  하나   특징  한다. [0009]
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상  연체는, 고  재   특징  한다. [0010]

 과

상 한 에 한 본 , 각  나 치 등  평  사 고 가해지는 태양에 지  진동[0011]

에 지   태양 지   압  통해 동시에 하 스 하여   욱  수 는 과가

다. 

특 ,  압  극 닝  후막   압  단결   하여  하거나 [0012]

진동에 지도  에 지  변 하여 할 수 는 과가 다. 

도  간단한 

도 1  본  람직한 실시 에  체 도. [0013]

도 2는 본  람직한 실시 에  극 닝  후막   압  단결  에 한 평 도.

도 3  본  람직한 실시 에  극 닝  후막   압  단결  에 한 단 도.

 실시하  한 체  내

본 에  극 닝  후막   압  단결    태양 지  한 평  하 브리드 에[0014]

지 하 스  치는, 연  생하는 에 지  에 지  생산하여  다  치에 원

 공할 수 도  한 치 다. 

특 , 본 에  극 닝  후막   압  단결    태양 지  한 평  하 브리[0015]

드 에 지 하 스  치는, 건 , 스 , 그늘막, 차양막, 실, 비닐하우스 등과 같  각  나

치  평평한 평 에 치 어 태양에 지 , 비나 람 등에 한 진동에 지  에 지  생산할

수 는 것  특징 다. 

러한 특징 , 평  체 한  태양 지   압  나 치  평 에 치함[0016]

 평 에 하는 태양에 지  진동에 지  하 스 하여 에 지  생산하는 에 해 달

다. 

  압 는 후막  가격경쟁  우수하고 량 생산  가능하  단결  에 지  크고[0017]

에 지 변   도 복수 개  극  어  태  닝  극어 가 상 과 하 에 코

어  하거나  진동에 지도도 에 지  변 하는 극 닝  후막   압  단

결   다. 

그리고  압   태양 지  단    연결 고  단  지[0018]

 연결 어  압   태양 지에  각각 생산 는 에 지  압  직 원

변 하고 하여  치  공  가능하게 다. 

라  각  나 치  평  사 는 태양에 지는  태양 지에 해 에 지  변 고,[0019]

평  가해지는 비나 람 등에 한 진동에 지는 압  하여  압 에 해 에 지

변 , 태양에 지  진동에 지  동시에 하 스 하여 우수한  할 수 게 다.  

하 본  람직한 실시  첨 한 도  참 하여 상 하게 하  다 과 같다. [0020]

도 1  본  람직한 실시 에  체 도 고, 도 2는 본  람직한 실시 에  극 [0021]

닝  후막   압  단결  에 한 평 도 , 도 3  본  람직한 실시 에  극 

닝  후막   압  단결  에 한 단 도 다. 

본  람직한 실시 에  극 닝  후막   압  단결    태양 지  한 평[0022]

등록특허 10-1454435

- 5 -



 하 브리드 에 지 하 스  치(100)는, 도 1에 도시   같 ,  태양 지(110),  압 ,

(130),  지(140)  포함하여 다. 

, 상   태양 지(110)는, 한 재질  루어진 태양 지 , 는 평  어 각  [0023]

나 치  평 (R)에 치 어 평 (R)  사 는 태양에 지  에 지  생산하는 다. 

  태양 지(110)는 그 에 치 는  압 가 빛  과가 가능한 한 재질  루어짐에[0024]

라  압 가 에 치 라도 해 없  에 지  생산하게 다. 

다 , 상   압 는, 한 재질  루어지고 평   압 ,  태양 지[0025]

(110)  에 체  치 어 평 (R)에 하는 비나 람 등에 한 진동에 지  에 지  생

산하는 다. 

  압 는 극 닝  후막   압  단결  (120)  는 것  람직하다. [0026]

,   압 는    하여  가격  경쟁  우수하고  량  생산  가능한  후막[0027]

고, 다결 체에 비하여 에 지  크   진동에도 큰 에 지  생하여 에 지 변  

 우수한 단결  다. 

상  극 닝  후막   압  단결  (120)는, 든 압  단결  재   가능하나, 과[0028]

지만 변 가 비    압  단결  재  α-AlPO4,  α-SiO2,  LiTaO3,  LiNbO3,  SrxBayNb2O8,  Pb5-

Ge3O11, Tb2(MoO4)3, LiB4O7, CdS, ZnO, Bi12SiO20, Bi12GeO20, AIN  하나  거나, 과  낮지만 변

가  비  큰  브스카 트(Perovskite)  결  압  단결  재  PMN-PT,  BaTiO3,  KTaO3,  KNbO3,

NaNbO3  하나  는 것  람직하다. 

그리고 도 2  도 3에 도시   같   압  상 과 하 에는 복수 개  극(121)  어[0029]

태  닝  극어 (122)가 각각 코 고, 극어 (122)   연체(123)  코 다. 

상  극어 (122)는  변 나 다양한 향  변 에도 민감하게 하  함 다. , 다양한 향[0030]

 하거나  하는 비나 람에 한 진동에 지  과  수하여   에

지  변 할 수 도  한 것 다. 

상  극(121)   라믹 극 재  ITO(Indium Tin Oxide), SnO2, ZnO, IZO(Indium Zinc Oxide)[0031]

등  거나  극 재  CNT, 그래핀  하나  는 것  람직하다. 

상  연체(123)는 극어 (122)  하는 극(121)  상  간에 생할 수 는  간[0032]

 시키  한 것 , 고  재  는 것  람직하다. 

 극어 (122)  하는 각각  극(121)  어 듈(123)과  연결 어 극[0033]

가해지는 진동에 지에 해 변  에 지  개별  다. 

라    극 닝  후막   압  단결  (120)   비나 람  가해지  진[0034]

동  생하게 고 러한 진동에 해 내 에  에 지가 생산 어 그 상 과 하  극어 (122)

어 듈(124)  통해  는 것 다. 

다 , 상  (130)는, 상   태양 지(110)  단과, 상  극 닝  후막   압  단[0035]

결  (120)  단  어 듈(124)과  연결 는 것 , 는  태양 지(110)  극

닝  후막   압  단결  (120)에  생산  에 지  압  직 원  변 하는 

다. 

, (130)는,  태양 지(110)  극 닝  후막   압  단결  (120)에  는 [0036]

원  지(140)에  가능하도  안  직 원  하는 것 다. 
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마지막 , 상  지(140)는, 상  (130)  단에  연결 치 는 것 , 는 [0037]

(130)에  변  직 원  하여  치  공 하는 다. 

,  태양 지(110)  극 닝  후막   압  단결  (120)에  생산  에 지  직[0038]

원 태  하고 다가  치가 원  필  할   공 하여 치  동  가능하게

하는 것 다. 

상과 같  본 에  극 닝  후막   압  단결    태양 지  한 평  하[0039]

브리드 에 지 하 스  치는, 연  생하는 태양에 지  진동에 지  동시에 하 스 하여 

에 지  생산하여 함  에 지  크게 향상시킬 수 게 다. 

상 한 실시 는 시  것에 과한 것 , 당해 술 야에 한 통상  지식  가진 라   다[0040]

양하게 변  다  실시 가 가능하다. 

라  본  진 한 술  보 에는 하  특허청 에 재   술  사상에 해 상[0041]

 실시 뿐만 아니라 다양하게 변  다  실시 가 포함 어야 한다. 

 

100: 극 닝  후막   압  단결    태양 지  한 평  하 브리드 에 지 하 스[0042]

 치

110:  태양 지

120: 극 닝  후막   압  단결  

121: 극 122: 극어

123: 연체 124: 어 듈

130: 140: 지

R: 평
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도 3
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